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Hlavni zamér této zajimavé prace piijatelného rozsahu 126 stran se tyka transportu naboje
v nazvu uvadanych nanovrstvach realizovanych anodickou oxidaci a zamétuje se na objasnéni
vlivu defektl na jejich vodivost a na zjiSténi transportnich mechanizmu projevujicich se pii
nizkych teplotach. Tato problematika se na pracovisti dlouhodobé& sleduje (viz prace prof.
Sikuly). Pro posuzovani jsou Kk dispozici i dal3i nezbytné piilohy, véetn& reprintti autorovych
praci. Téma je aktualni a vyznamné s hlediska vyzkumu i vyrobni praxe a patii do oboru
disertace.

Cile vychazeji ze specifikace na str. 34, je jich pét a lze je stru¢né charakterizovat takto:
Prvni se tykd mechanizmu transportu naboje v tantalovych kapacitorech s dielektrickou
vstvou na bazi Ta,Os pii nizkych teplotach a stanoveni vhodného rozsahu elektrického pole
pro transport, druhy transportnich jevl v zavislosti na katodovém materialu (oxid manganicity
nebo vodivy polymer), tieti urCeni parametri modelu MIS kapacitoru, ¢tvrty z hodnot
transportnich mechanizmt v pfimém i zpétném modu struktury umozni odvodit teplotni
zavislost vysky energetickych bariér s ohledem na material elektrod a posledni pomuze
uchazeci z hodnoty proudové sloZzky omezené prostorovym ndbojem odhadnout pohyblivost
nosi¢t naboje ve struktuie kapacitoru pro teploty pod 100 K.VSechny polozky jsou podle
meho soudu disertabilni, protoZe vykazuji snahu o originalitu feSeni.

PouZita metodika zpracovani je zaloZzena na postupu, ktery odpovida uvedenym
cilim a charakteru zkoumani.

Formalné jde o text zpracovany angli¢tinou, srozumitelné a zietelné a ve velmi pékné
grafické upravé. Vytknout Ize jen nékteré dale uvedené nedostatky. Prace je rozvrZzena do
osmi kapitol, z nichZ prvni aZ tieti piedstavuje pichled soucasného stavu problematiky (do
str. 33) a je opiena o 58 referenci (str.101 az 104), které jsou casto vysledkem vyzkumu na
pracovisti a v sedmi ptipadech vznikly dokonce i jistou z&sluhou uchazeée. V Uvodu se
pojednava o motivaci vyzkumu, dale o stavu, technologii a kvalité tantalovych kondenzatora
a o teorii jejich z&kladni struktury i 0 mozném zpisobu transportu naboje. Tato ¢ast ma
dobrou instruktivni a vykladovou hodnotu. DalSi partie jiz pokryvaji rozsahlou vyzkumnou
aktivitu uchazece, ktery zpracoval v kap.5 az 8 (str 35 az 100) velkou sadu vzorkt na
unikatnim experimentalnim vybaveni a vyhodnotil spoustu analyz a experimentélnich
vysledki. Kap.5 a 6 tvoii stéZejni Cast prace. Posledni dvé kapitoly (odborna diskuse a zaveér
(str. 90 aZz 100) obsahuji podrobné hodnoceni vysledki a jsou rozsahle komentovany. Padné&ji
by rozhodné pusobil stru¢ny vycet s parametry dosaZzenych vysledku. Disertace je doplnéna
dal$imi pfedepsanymi i dopliujicimi odstavci, které piedchazeji i nasleduji. PiiloZeno je pét,
ziejmé stézejnich, reprinti, na nichz se uchaze¢ podilel. Stavba ptredlozeného spisu je vcelku
vystizna a srozumitelna.
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